PHILIPS

Informazioni tecniche

OA 210, OA 211, OA 214

| nuovi raddrizzatori di potenza al silicio OA 210,
OA 211 e OA 214 sono del tipo a giunzione in in-
volucro metallico. Possono essere saldati direttamen-
2 agli altri componenti oppure possono essere fis-
sati allo chassis mediante dado e rondelle da ordi-
narsi separatamente con numero di tipo 56 202,

La tensione inversa di cresta dei raddrizzatori
OA 210, OA 214 e OA 211 & 400, 700 e 800 volt
rispettivamente. | tipi OA 210 e OA 214 possono
erogare una corrente massima di 500 mA ad una
temperatura ambiente di 70° C, mentre il tipo
OA 211 pud fornire una corrente massima diretta di
400 mA alla temperatura ambiente di 60° C. Questi
valori sono relativi al caso di raddrizzamento con
carico capacitivo. Per il tipo OA 210 i valori indicati
possono essere ottenuti senza l'impiege di alcun

RADDRIZZATORI DI POTENZA AL SILICIO

radiatore; per gli altri tipi, funzionanti con tensioni
piu elevate, & necessario un radiatore con superficie
minima di 5 cm.? (numere di tipo 56 204).

Le tensioni inverse di cresta cui abbiamo gia accen-
nato rendono i raddrizzatori particolarmente adatti
per l'impiego in circuiti rettificatori con tensione di
rete di 127, 220 e 250 volt e carico capacitivo; i va-
lori di corrente che possono sopportare li indicano
inoltre come la soluzione ideale per l'alimentazione
dei ricevitori TV,

HOTA

Dalla parte del raddrizzatore dove si frova la chiuswera in vetro sporge
uii piceals fubette rmatallico i parte schiscciato por conssntire 0l mi-
glior contatte tra il file di alluminio all“interne del raddrizzatore e il
terminale estemd di rame, Qeesio wbethd mon déwve edisre  piggato
altrimenti potrebbe danneggiarsi il file di alluminie all’interne e guindi
il radcdrizrzatore medesimo,
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Fig. 1 - Fotografia dei raddrizzators al silicio OA 210, OA 211 o OA 214,



OA 210

RADDRIZZATORE A GIUNZIONE AL SILICIO PER TEN-
SIONE DI RETE DI 127 V.

Dati d'ingombro.
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Fig. 2 - Dimensioni in mm. Il dado ¢ le rondelle vengono forniti
separatamente com numers di parte 56 202,

VALORI MASSIMI ASSOLUTI ALLA T,,, — 70 °C

Tensione inversa

di cresta —Vpu = max. 400 V
Correnfe diretia
di cresta (al massimo va-
lore di cresta della
tensione inversa)
media (in un tempo di
integrazione max. di

Ipyy = max. 5 A

50 msec) In = max. 0,5 A
Temperatura
ambiente Tory = max, 70 °C
d'immagazzinamento T "= max, Fh0esE
Condensatore di carico C = max. 200 uF
Resistenza del circuito B, = min. 4 D"

DATI CARATTERISTICI ALLA TEMPERATURA D'INVO-
LUCRO DI 125 “C.

(vedi curve delle figg. 3 e 4)

Corrente diretta Tensione direfta

In (mA) Vi (V)
10 0,64
100 0,8
500 1,05

Carrenfe inversa Tensione inversa

—In f!l A) Vi (V)
25 60
30 110
45 400

(1) S tra la rete e il roddrizzators & inserite un itresformatore si applica
la formula seguente:

R, = R+ H!R + R,

in cud

R = rmsistenza di protezione richiesta,
B = resistenze ohmica del secondario,
H = rapports di trasformazione,

EI_ = resistenza ohmica del primario.
B — resistenza da aggiungers,
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Fig. 3 - Caratteristica diretta dell’ OA 210. Corrente diretta (I,) in
funzione della tensione diretta (V) per una temperatura dell’in.
voluere di 125 °C.
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Fig. 4 - Caratteristica inversa dell’ OA 210. Corrente inversa (—I;,)
in funzione della tensione inversa (—V,) per una temperatura
dell'involucre di 125 °C,




DATI D'IMPIEGO

Fig. 5
Tensione dingresso Vi= 127 V.
Condensatore di carico C = 2000 uF
Resistenza del circuito Ri = 4/FTW
Corrente d'ingresso L = 1.3 Awm

(per 500 mA all’'uscita)

Per la curva di regolazicne di tensione vedi fig. 7,
{curva in alta).

Fig. 6
Tensione d'ingresso Vi, = 220 V.o
Condensatore di carico =Nk
Resistenza del circuito B, = 7Q/14W

Corrente d'ingresso | i — 1.4 Ay

(per 500 mA all'uscita)

Per la curva di regolazione di tensione vedi fig. 7,
(curva in basso).
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Fig. 7 - Curva di regolazione di tensione.
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Fig. 8 - Curva di regolazione di tensione.

Fig. 9

Tensione d'ingresso Vi = 250 Y
Condensatore di carico et [l BT
Resistenza del circuito Re = BO/I6W
Corrente d'ingresso 1,4 A
(per 500 mA all'uscita)
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Per la curva di regolazione di tensione vedi fig. 8.
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Fig. 10

Tensione d'ingresso Vi= 12¥F ¥
Condensatore C, = 200 IF
Condensatore C Ca= 200 uF
Resistenza del circuito Ri = 40Q/14W

Corrente d'ingresso
(per 500 mA all'uscita)

I| = 1 I.-';' Aﬂ'r

Per la curva di regolazione di tensione vedi fig. 12,
(curva in alto).



Fig. 11

Tensione d'ingresso Ve = 127 N
Condensatare C, =" 2001k
Condensatore C. = 200 pF
Resistenza del circuite Re = 40/14W
Corrente d'ingresso I, = 1,9 A

(per 500 mA all'uscita)

Per la curva di regolazione di tensione vedi fig. 12,
(curva in basso).
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Fig. 12 - Curva di regolazione di tensione.

(1} Sz tra la rete @ il raddrizzatore & insorito un trasformatore =i applica
la formula seguente:

R,=R +MNR +R

in CLik

“'., = resistenza oi peotezione richiesta.
B = resistenza ohmica del seconderio.
M = rapporie di irasformazions.

E,. = retittenza ohmica dal primario.
# fesiilenzs da agoiungers,

OA 21

RADDRIZZATORE A GIUNZIONE AL SILICIO PER TEN-
SIONE DI RETE DI 250V,
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Fig. 13 - Dimensioni in mm. || dade e le rondelle vengono forniti
separatamente con numers di fipe 56 202,

VALORI MASSIMI ASSOLUTI ALLA T, —60°C E
CON RADIATORE DI SUPERFICIE MINIMA DI 5 em®.

Tensione inversa
di cresta —Vpu = max. 800 V

Correnfe diretfa

di cresta (al massimo va-

lore di cresta della

tensione inversa) Ipy = max. 4 A
media (in un tempo di

integrazione max. di

50 msec) Ipn,. = max. 0.4 A
Temperafura
ambiente Tk = T, )2
d'immagazzinamento I; = max. 150 °C
Condensatore di carico C = max. 100 uF
Resistenza del circuito Bi = min. & N

DATI CARATTERISTICI ALLA TEMPERATURA DELLIN-
VOLUCRO DI 125 'C

(vedi le curve delle figg. 16 e 17)

Correnfe diretla Tensione direfta

I;. I[mPﬁ]I 1Ilul'lllln {U}
10 0,64
100 0,8
400 1,0

Corrente inversa Tensione inversa

—In (nA) Vi (V)
10 170
13 400
15 800




Dati d'impiego. F T

Fig. 14 [ i J_;

Tensione d'ingresso Vi = 2500 M 1000 ,'Fqu tH -
Condensatore di carico C = 100 pF : ! o
Resistenza del circuito R,= 8Q/1W s 1l
Corrente d'ingresso g ) [ T Tt ' :
{per 400 mA all'uscita) T T 1

Per la curva di regolazione di tensicne vedi fig. 15.
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Fig. 15 « Curva di regolazione di lensione.
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Fig. 17 - Caratteristica inversa dell'OA 211. Corrente inversa (—Ip,)
in funzione della tensione inversa (—Vp) alla temperatura dei.
Finveluers di 100 *C.



ﬂA 214 Temperafura

ambiente = e 11 e A el =
RADDRIZZATORE A GIUNZIONE AL SILICIO PER TEN- d'immagazzinamento T. = max. 150 °C
SIONE DI RETE DI 220 V. Condensatore di carico C = max. 100 pF
Resistenza del circuito Re =min. B
Dati d'ingombro.
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Fig. 18 - Dimensioni in mm. Il dado e le rondelle vengone forniti mh l 1 J.
teparataments con numers di fipo 56 202, 3 1 i
- : | —r 1
VALORI MASSIMI ASSOLUTI ALLA T,., — 70 °C E IRRNEEEE g i 5
RADIATORE DI SUPERFICIE MINIMA DI 5 cm? - "" ; {1 |
Tensione inversa | 111 | !
di cresta —Wny = max. 700 V T
Corrente diretta | |
di cresta (al massime va- m:
lore di cresta della
tensione inversa) Ipy = max. 5 A : .
media (in un tempo di i )
integrazione max. di
50 msec) In = max. 0,5 A I
: 1 ' TETg a‘: | ]
Ip B 0 200 400 600 —Vp V) 800
;TT.IA}' | | | | I | | ]-.
| | . ] TR | Fig. 20 - Caratteristica inversa dell'OA 214, Corrente inversa (—Ip}
| ._:-i"" i in funzione della lensione inverss (—Wy, ) per una femperalura del-
- ! 1 e ",f 1 : ‘l I'involucre di 125 *“C.
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4 R BRRRL I CRRRRINRNE DATI CARATTERISTICI ALLA TEMPERATURA DELL'IN-
AL VOLUCRO DI 125 °C
1 : | | |
000 1 1 i ilr_ : - (vedi le curve delle figg. 19 e 20)
. e - - -|-:- L -‘ -+ttt —1-1-
5 H : I T Corrente diretta Tensione diretfa
: IT. "“‘ A i | SEduHEAAS :_. ..i e Iu {l'l'hﬂl-} ||'|||Ill:l W}
1 IERIRRRNCARRRIND uik 10 0,64
Il AL ] 100 0,8
| | / | | {3 500 1,05
100 |' : | | I 5 | Corrente inversa Tensione inversa
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I: | T‘-i_lh TTRITTTET T AN ) (1) Se Tra._l; rete @ il raddrizzatore & inserite wn ftrasformatore si applica
I {111 { ] { | { la formula sagueonte:
‘| e 1 | R,=R + M R 4R,
oty | - AR | | in el
[} a3 ! 15  Vol¥) 2 R, = resistenza di protezione richiesta.
R = rasistenza chmica del secondario.

rapporto di irasformazione.
resistenza ohmica del primario.
resistenza da aggiungers.

Fig. 19 - Caratteristica diretta dell'O4 214, Corrente diretta :In] in N
funzione della tensione diretta (V[,) per una temperatura dell'in. R
R
I

voluera di 125 °C,
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Fig. 21
Tensione d'ingresso Vi= 2920 V.
Condensatore di carico LR LR Lk
Resistenza del circuito B = 7Q/4w
Corrente d'ingresso L = 14 Aw

(per 500 mA all'uscita)

Per la curva di regolazione di tensione vedi fig. 22.
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Fig. 22 - Curva di regolazione di tensione.



PHILIPS

580894 reparto elettronica



